Digitalis kapu tervezése (nMOS, stat. CMOS, din. CMOS)

NMOS kapcsolastechnika:
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Példa (félosszeaddra):

Logikai tabla:

A |B |Y=(A)XOR(B)=(AB)OR(AB) | Carry=(A)AND(B)
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
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statikus CMOS kapcsolastechnika:
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Logikai aramkéor sematikaja:
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Példa (félosszeaddra):

Logikai tabla:
A B Y=(A)XOR(B)=(AB)OR(AB) | Carry=(A)AND(B)
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
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dinamikus CMOS kapcsolastechnika:

Inverter (ugyanaz mint statikus CMOS-nal):
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Példa (multiplexerre):
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Logikai tabla:
A B F
0 0 CO
0 1 C1l
1 0 C2
1 1 C3
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Aramkor fogyasztasa:

Kapcsoldstechnikak 6sszehasonlitasa:

P=CL*f*VD2D

tranzisztor
elég hozza
(n=bemenetek

Kapcsolastechnika | EIGny Hatrany
nMOS o ndarab o ha a kimenet értéke 0O,

akkor statikus
fogyasztas van
o aszimmetrikus

szama) transzferkarakterisztika
statikus CMOS nincs statikus o atkapcsolaskor van
fogyasztas dinamikus fogyasztas

(egymasba vezetésbdl
és toltéspumpalasbol)

o 2ndarab tranzisztor
kell hozza

dinamikus CMOS

nincs statikus
fogyasztas
n+2 darab
tranzisztor
elég hozza
geometriai
aranyok nem
érdekesek a
mUkodés
szempontjabdl

o van dinamikus
fogyasztasa (bar az
csak a
toltéspumpalasbol,
ilyen szempontbdl
jobb, mint a statikus
CMOS)

o Utemezni kell (phi
jellel) a mikodést




